DiTraSense,

Nuevas soluciones con diodos y
transistores para sensado y
comunicaciones de banda ancha

Objetivo del proyecto

en el rango THz

El objetivo principal es desarrollar y optimizar tecnologias basadas en diodos Schottky y transistores de efecto
campo (FETs) para deteccién y comunicaciones en el rango THz, mediante caracterizacién avanzada, modelado
analitico y simulaciones Monte Carlo para mejorar responsividad, NEP, respuesta en frecuencia y capacidad de

manejo de potencia.
Participantes del proyecto

Ministerio de Ciencia, Innovacién y Universidades,
www.ciencia.gob.es

Universidad de Salamanca, www.usal.es

Institut d’Electronique, Microélectronique et
Nanotechnologie, Francia, www.iemn.fr/

Centre de Radiofréquences, Optique et Micro-
nanoélectronique des Alpes, Francia,
croma.grenoble-inp.fr/

SCAYLE, Supercomputacion
(Espafa), www.scayle.es

Ejecucién: 2024 al 2027.

Castilla 'y Ledn

Financiacion del proyecto

Ministerio de Ciencia, Innovacién y Universidades,
Proyectos de Generacion de Conocimiento.

Funciones de SCAYLE

El proyecto requiere simulaciones Monte Carlo y
andlisis intensivos que demandan alta capacidad de
calculo. SCAYLE proporciona los recursos de
computacién necesarios para simular transporte
electronico a  frecuencias  sub-THz, analizar
dispositivos y validar los modelos predictivos de
responsividad.

MINISTERIO \
DE CIENCIA, INNOVACION
) YUNIVERSIDADES

Referencia: PID2023-1475550B-100

pag.1




Justificacién del proyecto se consolidd el uso de simulaciones Monte Carlo

ejecutadas en los recursos de supercomputacién de
Gracias a este proyecto se adquirié equipamiento ~ SCAYLE como herramienta clave para el analisis y
cientifico especifico para la caracterizacién eléctrica ~ Optimizacién de dispositivos.
y en alta frecuencia de dispositivos electrénicos,
reforzando  significativamente  la  capacidad
experimental del grupo de investigacion. Asimismo,

network

Substrate

Estudio de la deteccién en transistores HEMT bajo diferentes configuraciones: (a) deteccién en drenador (Drain Detection, DI), (b) deteccién
en puerta (Gate Detection, Gl), (c) deteccion dual (Dual-Gate/Drain Detection, DGI)..
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